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 N管、P管/N+P沟道MOSFET  耐压20V--200V

财富热线15919711751微信同步QQ:641226513

Product Name Package

N沟道 MOSFET:
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Product Name Package

N+P沟道MOSFET:
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Super TrenchMOSFET        系列产品采用了具有电荷平衡功能的屏蔽栅深沟槽

（Shield Gate Deep Trench）技术，全面提升了器件的开关特性和导通特性，同

时降低了器件的特征导通电阻（Rsp）和栅极电荷（Qg）。
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P沟道 MOSFET:
Product Name Package











谢谢！
- 你们的需求就是我们的努力方向！

更多产品，请与我们联系，钱生：15919711751微信同步


